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Spécification francaise harmonisée

' Systéme CENELEC d’assurance de la Qualité :

12, place des Etats-Unis Page 1/11 3° EDITION 1986 c
75783 PARIS CEDEX 16 ’

Téléphone (1) 47-23-7267 Télex : CEFUTE 620434 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
DE QUALITE CONTROLEE

UTE C 86-612/101

Conformément & la CECC 50 000 3e EDITION Novembre 1985
(NF C 86-010)
1— DESCRIPTION MECANIQUE SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
TRANSISTORS BIPOLAIRES
Référence d’encombrement 2 N 2221 2 N 2222
CEl191-2B11 C7
(JEDEC : TO-18) 2N2221A 2N2222A
Référence frangaise : TO-18/F-30 INFORMATIONS POUR LA COMMANDE :
Sortie reliée au boitier : Collecteur ;
. Marquage : voir paragraphe 6 de ce document Voir paragraphe 7 de ce document.
2 — BREVE DESCRIPTION
Matériau semiconducteur : Silicium
Polarité : NPN
Matériau du boitier : Métal
Application : Amplification
basse fréquence
Puissance : Température
ambiante

3~ NIVEAUX D'ASSURANCE DE QUALITE

Fetl

Séquence de sélection : A, B, C, D (voir page 11)

4 — VALEURS LIMITES (Systéme des limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent sur la plage des températures de fonctionnement sauf indication contraire.

. PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 002 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86612 min _ max

4.1 Températures ambiantes de fonctionnement Tamb — 55 + 180 <<

4.2 Températures de stockage Tstg - 65 + 200 <T

4.3 Tension continue maximale collecteur-base VCBO
2 N 2221 60 \Y)
2N2221 A 75 \'
2 N 2222 60 \Y
2N 2222 A 75 \Y)

4.4 Tension continue maximale collecteur-émetteur VCE o
2N2221 30 Vv
2N2221 A 40 \Y
2 N 2222 30 Y
2N2222 A 40 Vv

(Suite page suivante)
Se reporter A la liste des produits homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants
‘ conformes A cette spécification particuliére sont homologués.
* Sa reporter également au RCQ frangais : UTE C 00-191.
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UTE C 86-612/101

PARAGRAPHE VALEUR
CECC 50 002 PARAMETRES SYMBOLE UNITE
NF C 86-612 min max
4.5 Tension continue maximale émetteur-base VEBO
2 N 2221 5 \
2N 2221 A 6 A
2 N 2222 5 \%
2N 2222 A 6 \Y
4.6.1 Courant continu maximal de collecteur Ic 0.8 A
4.6.2 Courant continu maximal de base g 0,1 A
4.7.1 Dissipation totale maximale de puissance en
fonction de la température )
(Tamb = 25 OC) . PtOt 0,5 w
(voir paragraphe 9)
(Tcase = 25 C) Prot 1.8
4.7.2 Température maximale virtuelle de jonction Ti) 200 c
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. 5. — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES : Voir paragraphe 8 de ce document pour les exigences de controle (groupes

A et C).

PARAGRAPHE ' VALEUR )
CECC50002 |MESURE Caractéristiques et conditions a T =25 T SYMBOLE UNITE
NF C 86612 N amb i

sauf indication contraire min max
5.1/5.2 A2b |Valeur staii'que du rapport de transfert direct du courant
lc=150mA Vcg=10V 2 N 2221 “ha1e( 40 120
2N 2221 A 40 120
2N 2222 100 300
2N2222 A 100 300
5.3.1 - lc=01mA Vcg=10V 2N 2221 h21E(2) 20
2N2221 A 20
2N 2222 35
2N2222 A 35
5.3.2 C2b |lc=1mA Vcg=10V 2 N 2221 h21E(3) 25
. 2 N2221 A 25
2 N 2222 50
2N2222 A 50
5.3.3 - lc=10mA Vgg=10V 2N 2221 h21€E(4) 35
2N2221 A 35
2N 2222 75
2N 2222 A 75
5.3.4 — Ic=160mA Vgg=1V 2 N 2221 ho1E(5)" 20
2N 2221 A 20
2 N 2222 50
2N 2222 A 50
5.3.56 - lc =500 mA Vcg=10V 2 N 2221 ha1el6) 20
2N 2221 A 25
2 N 2222 30
2N2222A 40
5.3.6 — Ig=10mA  Vcg=10V Tomp=—58C 2N2221A |h21e(7) 15
2N2222 A 35
5.4 C2a | Fréguence de transition
lc=20mA Vcg=20V f=100MHz 2 N 2221 fr 250 MHz
2N 2221 A 250 MHz
2 N 2222 250 MHz
2N2222 A 300 MHz
5.6 A2b | Courant résiduel collecteur-base
VCB:50V |E=0 2 N 2221 lCBO(‘H 10 nA
60 2N2221 A 10 nA
50 2 N 2222 10 nA
60 2N 2222 A 10 nA
5.6.1 - Tension de clagquage collecteur-base
lc =10 uA le=0 2 N 2221 V(BRICBO 60 Vv
2N 2221 A 75 v
2 N 2222 60 v
2N 2222 A 75 Y
5.6.5 A3 Tension de claquage collecteur€metteur
lc=10mA Ig=0 2 N 2221 V(griceo | 30 \Y
2N2221 A 40 \'%
2 N 2222 30 \%
2N2222 A 40 \
* Impuisions : tp = 300 us 5§ <2%
. Note : Les caractéristiques non mesurées sont données pour information.
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—4-
UTE C 86-612/101
PéHAGRAPHE VALEUR
ECC50002 | MESURE Caractéristiques et conditions 8 T =25 C S o
NF C 86612 q amb YMBOLE — — UNITE
sauf indication contraire
5.6.6 - Courant résiduel collecteur-émetteur
Vcg=60V Vgg=-—-3V 2N2221A | Icex 10 nA
2N 2222 A 10 nA
65.6.7 - Courant résiduel base-émetteur
Vecg=60V Vgg=—3V 2N2221A | Igex 20 nA
2N 2222 A 20 nA
5.7 C2b |Courant résiduel collecteur-base & haute température
Vep=50V Ig=0 Tamo=150C 2 N 2221 lcBO(2) 10 MA
60V 2N2221A 10 MA
50 v 2 N 2222 10 uA
60V 2N 2222 A 10 MA
5.8 A3 Courant résiduel émetteur-base
Vep=3V lc=0 Tous lEBO 10 nA
- Tension de claguage é metteur-base
lc =10 uA lg=0 2 N 2221 V(BR)EBO 5 A
2N2221 A 6 \%
2 N 2222 5 \%
2N 2222 A 6 vV
A3 Tension de saturation collecteur-émetteur
lc=500mA Ig=50mA 2N 2221 *VcEsat(1) 1.6 \
2N2221 A 1,0 Vv
2 N 2222 1,6 \Y
2N 2222 A 1,0 \'
- lc =150 mA Ig=15mA 2 N 2221 *VecEsat(2) 04 \
2N2221 A 0.3 \'
2 N 2222 0,4 \'
2N 2222 A 0,3 \'
A3 Tension de saturation base-émetteur
ic =500 mA g =50mA 2 N 2221 *VBEsat(1) 2,6 \
2N2221 A 2,0 \'
2 N 2222 2,6 \%
2N2222 A 2,0 \Y
- Ilc =150 mA lg =16 mA 2 N 2221 *VBEsat(2) 1.3 \'
2N2221 A 06 1.2 \
2 N 2222 1.3 \Y
2N2222A 0,6 1,2 \%
- Impédance d'entrée
Ic=1TmA Vece=10V f=1kHz 2N 2221 Al bhjje 1 35 k2
2N2222 A 2 8
lc=10mA Vceg=10V f=1kHz 2N2221 Al hiqe 0,8 1 k2
2N2222 A 0,2 1,25
- Rapport de transfert inverse de la tension
lc=1mA  Vcg=10V f=1kHz 2N 2221 A hize 5 104
2N2222 A 8
- lc=10mA Vgg=10V f=1kHz 2N 2221 A| hize 25 104
2N2222A 4
* Impulsions 1 t; =300us & < 2%
Note : Les caractéristiques non mesurées sont données pour information.
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